SD 345/SD 347/SD 349 SD 345/SD 347/SD 349

M

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren Sperrschichttemperatur 150 oc
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors lunction temperature K
Umgebungstemperaturbereich
A.nwen.dungen: Allgemein im NF-Bereich Application: General in AF-range Ambient temperature range tamb —55...4+125 oC
Vergleichbarer Typ: BD 233, BD 235, BD 237  Coemparsable type: BD 233, BD 235, BD 237 Lagerungstemperaturbereich .
—55 ... 0 @
Besondere Merkmale: Features: Storage temperature range tsig 55... 115
@ Verlustleistung 20 W @ Power dissipation 20 W Wirmewiderstiinde Mirn. Typ. Max.
@ Gepaart lieferbar ® Motched paoirs available Thermal resistonces
& S‘Dde:(S. 50 |347. Stl:“) 349 P 50D 3435, SlD 34?,tSD ;'349 Sperrschicht-Umgebung »
5in ompealemeantdr U dare complemeniary 1o . . bi t R 100 K
SD 246, SD 348, SD 350 SD 346, 5D 348, $D 350 Junction-ombient tia
Sperrschicht-Geh&use
Abmessungen in mm Dimensions in mm lunction-case Rentc 625 KW

Statische KenngriBen

DC characteristics tamb = 25°C — 5K
Kallektar mit metallischer
Mentagefléche verbunden
Gehduse Bauform N,

Collector connected with
metallic surface

KoHektor-Basts-Reststram
Collector cut-off current

Case construction N, Ucg — 30V lcges 0,05 1 uA
Ghnlich SOT 32 similar 50T 32 Kellektor-Emitter-Reststrom
TGL 1181 TGL 11 811 Collector cut-off current
Plastgehduse Plastic case Ucg =45V $D 345 tcEo 0,5 pA
Masse ca. 0,75 g Weight akout 0.75 g Uece =60V SD 347 lceo 0,5 pA
Uceg=80V SD 349 lceo 0,5 ub
ECB Emitter-Basis-Reststrom
Absolute Grerludaten . Em':ji; :t:\ff current 5o 1A 10 uA
Absolute maximum ratings 5D 335 SD347 5D 349 Kollektor-Emitter-Reststram
Kollektor-Basis-Spannung Collectar cut-off current
Collector-base voltage Ucsa 45 &0 a0 1) Rege = 1 kOhm
Kollektor-Emitter-Spannung Ucg=145V SD 345 lcer 0,5 A
Coilector-emitter voltage Uceo 45 60 80 L' Uce=60V SD 347 Icer 0,5 HA
Emitter-Basis-Spannung Ucp=80V SD 349 lcer 0.5 HA
Emitter-base voltage Ugeo 5 W Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Kollekiorstrem Collector-base breakdown voltage
Collector current fee 3 A Ilc=1mA SD 345 Uprjceo 45 v
Kollektorspitzenstrom 5D 347 Umppyceo 60 v
Coliector peak current 'em 6 A 5D 349 Ueryceo 80 v
Basisstrom Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Base current Is 1 A Collector-emitter breakdown voltage
Gesamtvarlustleistung lc= 100 mA 5D 345 Usrmceo 45 v
Total power dissipation SD 347 Urceo 60 v
t, = 25°C Prat 20 W SD 349 Uteryceo 80 v
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Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
lg=1pA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Collector saturation voltoge
lc=2A lg=02A
Ic == 500 mA, lg==50 mA
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
lc=2A, lg—=02A
Bosis-Emitter-Spannung
Base emitier voitage
Ueg=2WV, [c=2A
Gleichstromverstérkung
DC forward current transfer ratio
Ucg=10V, lc =5mA
Ucgp==2V, Ic =500 mA
Ucg=2V, [c=2A
Paarungsbhedingung
hrg matched pair ratio

Ugg=2V, Ic=500mA

Dynomische KenngriéBen

AC charactetistics tamp = 25°C — 5K

Transitfrequenz
Guain bandwidth preduct
Uce =10V, lg ==200 mA, f==20MHz
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) Massung erfolst impulsmablg, tpfl' = 0,01, tp = 0,03 ms

Pulse medsureament

Min. Typ-
5
250
80
1,1
0,8
25 120
40 ©125
25 05
50 110

SD 345/SD 347/SD 349

e

Max.

y
1000 mV

my
1.5 v
1,2 v
250
1,4

MHz
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SD 345/SD 347/5D 34%
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